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EİF-2011-1(3)-82/2-M-20 nömrəli “Lifli optik lazerlər üçün perspektiv olan çoxkomponentli şüşəvari 

halkogenid yarımkeçirici materialların alınması və elektron xassələri” layihəsi üzrə alınan əsas nəticələr: 

 Göstərilmişdir ki, Se-As-Te və Se-As-S şüşəvari halkogenid yarımkeçirici sistemlərində samarium 

aşqarlarının konsentrasiyasının artması ilə öncə samarium atomları yüksək koordinasiyalı struktur 

elementlərinin əmələ gətirdiyi mikrooblastların sərhəddində toplanaraq, kimyəvi aktivlikləri hesabına 

müxtəlif mikrooblastlar arasında rabitə yaradaraq nümunələrin qeyri-bircinsliliyini azaldır, daha sonra isə 

şüşəvari matrisanin bütün həcmində paylanaraq yüklü defektlər modelinə əsasən D+ və D- mərkəzlərinin 

konsentrasiyasını dəyişir. 

 Müəyyən olunmuşdur ki, samarium aşqarlarının Se-As-Te və Se-As-S HŞY materiallarının optik udma 

əmsalına (şəffaflığa), Urbax udulmasının xarakteristik enerjisinə, və yüklü defektlərin (U- - mərkəzlərin) 

konsentrasiyasına təsiri qeyri-monoton xarakterə malikdir. 

 Se-As-Te: Sm0,1; Se-As-S: Sm0,5 tərkibli maddələr maksimum şəffaflığa malikdir. 

 Müxtəlif zaman müddətlərindən sonra Se-As-Te və Se-As-S HŞY-in nazik təbəqələrində aparılan 

Rentgen spektrlərinin tədqiqi göstərmişdir ki, onlarda amorf fazadan kristal fazaya keçid müşahidə 

olunmur. 

 Göstərilmişdir ki, kristallaşmaya qarşı davamlı olmaları hesabına stabil elektron xassələrinə və 

yüksək şəffaflığa malik Se-As-Te:Sm0,1; Se-As-S:Sm0,5 tərkibli şüşəvari yarımkeçirici materiallar infraqırmızı 

oblastda işləyən işıqötürücülərdə (fiberlər) istifadə oluna bilərlər. 

 Layihənin içrası nəticəsində alınmış nəticələr həm nadir torpaq elementi aşqarlarının ŞHY 

maddələrdə elektron xassələrini idarə edən yüklü (D+ və D-) defektlərin (U- - mərkəzlərin) 

konsentrasiyasına təsir mexanizminin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə elmi əhəmiyyətə malikdir, həm də 

onların fiber optik lazerlərdə tətbiq imkanlarının aşkara çıxarılmasında mühüm rol oynayır. 
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